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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  рабочей

основной профессиональной образовательной программы в  соответствии с

ФГОС  по  специальности  СПО  11.02.06 Техническая  эксплуатация

транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта).
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации
рабочих по профессиям:

19827  Электромонтер  линейных  сооружений  телефонной  связи  и

радиофикации;
19876  Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию  аппаратуры  и

устройств связи;
19878  Электромонтер  станционного  оборудования  радиорелейных

линий связи;

19881 Электромонтер станционного оборудования телеграфной связи;

19883 Электромонтер станционного оборудования телефонной связи;

19885 Электромонтер станционного радиооборудования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
профессиональной программы: 
профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– определять и анализировать основные параметры электронных схем и по

ним определять работоспособность устройств электронной техники; 

– производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным пара-

метрам; 

– «читать» маркировку деталей и компонентов электронной аппаратуры. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и

устройствах; 
– принципы работы типовых электронных устройств; 

–  принципы  включения  электронных  приборов  и  построения  электронных

схем; 

– основы микроэлектроники, интегральные микросхемы и логические 

устройства. 

Формируемые компетенции: ОК1-9; ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-2.5; ПК 3.1-3.3.
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1. MACHOPT PABOUEH TIPOrPAMMbI YUEBHOU 
JMCUMMJIMHBbI 

«IEKTPOHHAA TEXHUKA» 

1.1. OO1acTh npHMeHenna padouelii MporpaMMBI 

PaOouaa mporpaMMa y4eOHOH AMCIMMJIMHbI ABJIAeTCA “AaCTbIO padoueli 

OCHOBHOM TpodeccnoHalbHO OOpa3z0BaTeJIbHOM MpOrpaMMbI B COOTBETCTBHH C 

®©rOC no cnenunanmbHoctu CIIO 11.02.06 Texnuueckat 9kcnryarauna 

TPaHCHOPTHOTO paqHOIIeKTPOHHOLO OOOpyAOBAaHHA (110 BUAAM TpaHcriopTa). 
PaOouaa porpamMa yueOHO AMCIIMMIMHbI MO2XKeT ObITb UCTOUb30BaHAa B 

podecchoHaNbHOM MOATOTOBKe, MepenOATOTOBKe UM MOBBIINeCHHH KBasMukalnn 
paOounx 10 mpodeccus: 

19827 OnekTpoMOHTep JIMHeMHBIX COOpyxKeHHH TeedOHHOM cCBa3H U 

paquoduKalun: 

19876 DnekrpoMoHTep TO peMOHTy HU OOciyKHBAaHWIO aliilapaTypbl uu 

YCTPOHMCTB CBA3H; 

19878 OneKTpoMOHTep cCTaHIMOHHOrO ObopyaoOBaHHA paqMopemevHbix 

JIMHUH CBA3H; 

19881 SnekrpoMoHTep CTaHI[MOHHOrO OOopyoBaHHA TeserpaPpHon CBAa3H; 

19883 DnekrTpoMOHTep CTaHIMOHHOrO OOOpyAOBaHHA TesePOHHON CBA3H; 

19885 SrekrpoMoHTep CTaHIMOHHOrO payqMoobopyt0BaHH4A. 

1.2. Mecto yaeOHoH THCUMMIMHbI B CTpyKType OCHOBHOHM 00pa30BaTeJIbHOH 

ipodeccnouaJIbHOH WporpaMMBI: 

TpodbeccHOHAaJIbHbIM WHKI, OOmenpodeccHOHasbHble TMCIMMIMHEI. 

1.3. lem u 3agaun yuednoi ANCHMNIMHbI — TpedoBaHHaA K pe3yJIbTaTaM 

OcBOeHHA y4eOHOH AHCUMMJIMHBI: 

B pe3yIbTaTe OCBOCHHA YUeCOHON TMCIMMIMHbI OOyuarOlMiica WOJKeH YMeTb: 

— ONMpeAeATb UW aHAaIM3MPOBaTb OCHOBHEIC MapaMeTPbI BICKTPOHHBIX CXeM UH 110 

HUM OnpesesATh paOOTOCHOCOOHOCTE YCTPOUCTB IIeEKTPOHHOM TeXHUKH; 

— TIPOH3BONUNTb MOAOOp BICMCHTOB ZICKTPOHHOH alillapaTypbl M0 3a,aHHbIM Tapa- 

MeTpaM; 

— «4UTATb)» MAPKHPOBKy eTase HW KOMIIOHECHTOB SICKTPOHHOH alinmaparyppsl. 

B pe3yIbTaTe OCBOCHHA YUeCOHON AMCIMMIMHBI OOyuarOIHiica NOJDKeH 3HAaTB: 

— CYIIHOCTbh (PH3M4eCKHX MpPOMeccoB, NpOTeKarOMIMX B ZICKTPOHHbIX WpuOopax u 

yCTpOWCTBax; 

— IIpHHIMMbI paOoThl THIMOBEIX IICKTPOHHBIX YCTPOHMCTB; 

— TIPHHIMMbI BKIIOUCHHA SICKTPOHHBIX MpHOOpOB HW MOCTPOeHHA 9JICEKTPOHHBIX 

CXeM; 

— OCHOBbI MUKPOSJICKTPOHHKH, HHTeTrpasIbHble MAKPOCXeMBEI HW JIOrMuecKHe 

yCTponcTBa. 

@Mopmupyemple Komnetrenunn: OK1-9; HK 1.1-1.3; IK 2.1-2.5; IK 3.1-3.3. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 187 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 65 часов.
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1.4. PekomMenjyeMoe KOJIN4eCTBO 4aCcOB Ha OCBOeHHe padboueli NporpaMMbl 

yuedHoH JWCWHMJIMHBI: 

MaKCHMasIbHOH yaeOHOH Harpy3KuH OOyyarolleroca — 187 4acoB, B TOM 4NCIIe: 

OOaA3aTEIbHOUM ayIMTOPHOK y4aeOuHOH Harpy3ku OOy4aromleroca — 122 uacos; 

CaMOCTOATeEIBHOK padorEl OOyyaromleroca — 65 uacos.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 187

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122

в том числе:

лабораторные занятия 18

практические занятия 28

контрольные работы 4

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65

в том числе:

 работа со справочным материалом

 составление таблиц,

 подготовка докладов (презентаций) по изучаемым темам;

 подготовка  к  лабораторным  работам  и  практическим

занятиям;

 подготовка к контрольным работам;

 составление кроссвордов и глоссария;

 составление тестовых заданий по отдельным темам;

 решение задач 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме экзамена (4 семестр)

2. CTPYKTYPA HM COJEPXKAHHE YUYEBHOU JMCUMMJIMHBI 

«QTEKTPOHHAA TEXHHKA» 

2.1. OObem yueOHOH AHCHMMJIMHbI HW BHAI yuedHoH padoTh 

  

  

  

  

  

  

  

Bug yuedunoi padorsti Odvem 

YACo6 

MakcumasibHasl yueoHad Harpy3Ka (BCero) 187 

OOds3aTesIbHasd ayIHTOpHad y4eouas Harpy3Ka (Bcero) 122 

B TOM 4HCIIe: 

slaOopaTOpHble 3aHATHA 18 

lipakTwueckue 3aHATHA 28 

KOHTPOJIBHbIe paOoTHI 4 

CamoctostesbHad padota oby4aromeroca (BCero) 65 
  

B TOM UHCIIe: 

— paOota co clipaBOuHbIM MaTepHasioM 

— cocTaBieHHue TaOIMI, 

— TOATOTOBKA TOKIAaOB (Mpe3seHTallui) 10 H3y4aeMbIM TeMaM; 
— TOMTOTOBKa K JlaOopaTOpHbIM paOoTaM HU lpakTH4uecKuM 

3aHATHAM; 
— TOTOTOBKAa K KOHTPOJIBHBIM padoTaM; 
— cOCTaB/IeHve KpOccBOpAOB HU WIoccapus; 
— COCTAaBJIeHHe TECTOBBIX 3aaHHi 10 OTIeIbHBIM TeEMaM; 

— pellenve 3ana4   
    Utoropags atTectalna 10 AHCWMIMIMHe 6 Popue 9K3amena (4 cemecTp)    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электронная техника»

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. 
Полупроводниковые 
приборы
Тема 1.1. Основы работы 
полупроводниковых 
приборов

Содержание учебного материала
Физические свойства полупроводников. Структура собственных и примесных полупроводников. Виды 

носителей зарядов в полупроводниках. Процессы электропроводимости полупроводников.

Образование электронно-дырочного перехода. Виды электронно-дырочных переходов.

Методы формирования p–n-перехода. Свойства электронно-дырочного перехода при прямом и обратном 

включениях. Токи в p–n-переходе. Емкости электронно-дырочного перехода. Характеристики p–n-перехода.

Виды пробоев p–n- перехода

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов или сообщений по рабочей тематике:

Современные технологии получения p–n-переходов.

История развития полупроводниковой электроники

2

Тема 1.2.  
Полупроводниковые диоды

Содержание учебного материала
Назначение и классификация полупроводниковых диодов. Структура полупроводниковых диодов.

Вольт-амперная характеристика полупроводниковых диодов.

Основные параметры полупроводниковых диодов.

Выпрямительные диоды,  блоки и столбы:  назначение,  характеристики,  параметры,  условные графические 

обозначения в схемах, область применения. Схемы включения.

Стабилитроны:  назначение,  принцип работы,  характеристики,  параметры,  условные графические

обозначения в схемах. Основные схемы включения.

Варикапы:  назначение,  принцип работы,  характеристики,  параметры,  условные графические

обозначения в схемах.

Сверхвысокочастотные диоды: назначение, принцип работы, характеристики, параметры.

Беспереходные диоды на эффекте Ганна: устройство и физические основы работы.  Туннельные и обращенные 

диоды, область применения.

Маркировка полупроводниковых диодов

4 2

Лабораторное занятие
Определение параметров выпрямительного диода

2

Практическое занятие
Подбор диодов в схему

2

Самостоятельная работа обучающихся
Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

работа со справочником «Изучение параметров и конструктивного оформления диодов». Расшифровка 

маркировки полупроводниковых диодов. Изучение методики проверки работоспособности выпрямительных 

диодов. Конспектирование. Составление таблицы «Классификация диодов, их обозначение и маркировка»

4
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2.2. TemaTuyeckni nnaH uv CogepkaHne yyeOHOn ANCUMNNMHbI «<ONeKTPOHHAaA TeXHNKa» 
  

HaumMenopanue pa3sqeJI0B 

HW Te¢M 

Cojlepsxkanne yaeOHoro MaTepHa.la, Jad0opaTopHble Hf WpakTHW4eckHe 3aHATHA, 
CaMOCTOATeIbHad padora obyyaloMHXxca 

YpopeHb 
ocBoeHHA 

  

2 4 
  

Pasyjen 1. 

TLoJs1ynpOBOAHHKOBEIe 

mpuoopEli 
  

Tema 1.1. Ocnosnr paboThI 

T1OJLYMPOBOAHHKOBbIX 

nmpuH6opos 

CoyepxKanne yaeOHoro Matepnasa 

@Mv3wieckve CBOMCTBa Oy MpoBoAHUKOB. CrpykKrypa COOCTBCHHBIX H IPHMCCHBIX NOJYMpOBOJHHKOB. Buybl 

HOCHTeNei 3apsx0B B WOMyNpoBogHuKax. ITporeccer 31eKTpONPpOBOAMMOCTH MOY MpOBOAHHKOB. 

OOdpa30BaHHe 3ICKTPOHHO-AbIPOUHOTO Mepexoza. BUI 3IEKTPOHHO-AbIPOUHBIX MepeXOOB. 

Metogpi opMupoBaHHA p—n-Tepexoya. CBOlCTBa 3/ICKTPOHHO-AbIPOUHOTO Mepexoa Mp IpsMoM u OOpaTHOM 

BKIHOUCHHAX. TOKH B p—-llepexoye. EMKOCTH 3JICKTPOHHO-JBIPOUHOTO epexoya. XapakTepucTHKH p—-Tepexoza. 

Busi mpo6oes p—n- mepexoya 
  

CamocrontresbHas pasotra o6y4aronnxcs 

TlogroToBKa FOKIaOB WIM COOOMeHHH NO padouel TemaTuKe: 

CoppeMecHHBEIe TCXHONOTHH NOMyYCHUA P—N-TIeEpeCXOOB. 

Uctopua pa3BuTHa HOY NpOBOAHUKOBON 3IeKTPOHHKU 
  

  
Tema 1.2. 

Tlos1yMpOBOAHHKOBBbIe OBI 

CoyepxKanne yaeOHoro Matepnasa 

Ha3Hauenue uf kiaccuukala NOMyMpOBOAHUKOBBIX JHO0B. CTpyKTypa MOJVMPOBOTHHKOBBIX JHOTOB. 

Bonet-amMiepHas xapakTepHCTHKa NOY NPOBOAHMKOBBIX HOB. 

OcHOBHBIe TapaMeTPBI MOJYNPOBOAHUKOBBIX JHOOB. 

BeInpsAMUTCIbHBIC WHOL, ONOKH MU CTONObI: Ha3HAICHHe, XAapaKTePHCTHKU, MapaMeTpbI, yCOBHbIC rpadwseckue 

O003HaICHHA B CXeMaX, OONACTb IpHMcHeHHA. CXeMBI BKJEOUCHHA. 

CraOwIHTpoHbl: Ha3HayeHHe, IPHHIWM paOoTel, XxapakTepucCTHKU, MapaMeTpbI, YCIOBHbIe rpa(wueckue 

oO03HaICHHA B CXeMax. OCHOBHBIC CX€MBI BKJIFOUCHHA. 

Bapukansl: Ha3HayecHHe, PHIM paooTel, xapakTepHCTHKM, MapaMeTpbl, yCOBHBIe rpa(uueckue 

0003HaICHHA B CXCMaXx. 

CBepXBbICOKOUACTOTHEIC THOUbI: Ha3HAICHHe, IPHHIWM paoorsl, XapakTepHCTHKU, MapaMeTpEl. 

Becnepexogubie MoAb Ha a¢ppexte Canna: ycTpoiictBo u (u3H4ecKHe OCHOBI padoTsi. TyHHebHbIe H OOpaljeHHEIc 

MOBI, OO1aCTb IpHMeHeHHA. 

Mapxkuposka HOsyMpOBOAHHKOBBIX THOJ0B 
  

JlaSoparopHoe 3aHaTHe 

OnpeaemeHue TapaMeTpoB BEIIpPAMMTebHOTO AMOa 
  

Ipakriueckoe 3ansirne 

Tloa00p qM070B B Cxemy 
    CamocrontresbHas pasotra o6y4aronnxcs 

Padouad TeMaTuKa BHeayHMTOPHOM CaMOCTOATEIBHOM pacorEr: 

paOora co cnpaBouHHKoM «M3y4ueHHe MapaMeTpOB HW KOHCTpyKTHBHOTO O(OpMICHHA AHOT0B». Pactum@posKa 

MapKHPOBKH TOYMpOBOAHHKOBBIX WHOR0B. M3y4cnue MeTOHKM IpOBepKH paOOTOCHOCOOHOCTH BBITPAMHTECJIBHBIX 

quogos. Koncnexruposanne. Coctaprenue Tabmmubl «Kaccu(pukala WHOA0B, Ux OOO3HaYeHHe MW MapKHpOBKa»»        



Продолжение
1 2 3 4

Тема 1.3. Биполярные 
транзисторы

Содержание учебного материала
Назначение,  устройство и классификация биполярных транзисторов.  Условное графическое обозначение в 

схемах. Принцип работы схемы включения. Режимы работы биполярных транзисторов.

Статические характеристики биполярного транзистора в схеме с общей базой (ОБ), общим эмиттером (ОЭ). 

Схемы замещения и физические параметры биполярных транзисторов. Малосигнальные h-параметры 

транзисторов и методика их определения. Эксплуатационные параметры биполярных транзисторов. Влияние 

температуры на характеристики и параметры биполярных транзисторов. Устройство и принцип работы 

биполярного транзистора с изолированным затвором (IGBT-транзистор), условное графическое обозначение в 

схемах. Устройство и особенности работы однопереходных транзисторов. Маркировка биполярных 

транзисторов

4 2

Практические занятия
Определение h-параметров биполярных транзисторов по статическим характеристикам

Графоаналитический анализ работы биполярного транзистора

4

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к лабораторным и практическим занятиям.

Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы: работа со справочником «Определение

параметров биполярных транзисторов по их маркировке».

Изучение методики проверки работоспособности биполярных транзисторов

2

Тема 1.4.  Полевые 
транзисторы

Содержание учебного материала
Устройство и принцип работы полевого транзистора с управляющим p–n-переходом.  Условное

графическое обозначение в схемах. Статические передаточные и выходные характеристики.

Устройство и принцип работы полевого транзистора с управляющим p–n-переходом,  условное

графическое обозначение в схемах. Статические передаточные и выходные характеристики.

Конструктивные особенности полевых транзисторов.

Схема замещения полевого транзистора. Параметры полевого транзистора. Схемы включения полевых

транзисторов.

Частотные свойства полевых транзисторов.

Маркировка полевых транзисторов.

Сравнительная оценка биполярных и полевых транзисторов

4

2

3

Лабораторные занятия
Определение параметров полевого транзистора 

Сравнительная характеристика режимов работы полевого транзистора

4

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к лабораторным занятиям.

Конспектирование. Составление таблицы «Сравнительные показатели биполярных и полевых транзисторов». 

Подготовка докладов или сообщений по рабочей тематике: Производство биполярных и полевых 

транзисторов.

2

Тема 1.5. Тиристоры Содержание учебного материала
Назначение и виды тиристоров.  Условные графические обозначения в схемах различных видов тиристоров.

Структура диодного тиристора (динистора) и принцип работы. Схема замещения. Физический процесс 

переключения. Вольт - амперная характеристика динистора. Схемы включения

2

8
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Tema 1.3. bunoupuHpie 

TpaH3uCcrophl 

CoyepxKanne yaeOHoro Matepnasa 

Ha3nHaueHue, YCTpOuCcTBO HW KWaCcHUKALHA OMTOUAPHEIX TpaH3uCTOpoB. YcNOBHOe rpadudeckoe OOO3HAUCHHE B 

cxemax. [TIpwaium paOorsi CxeMbI BKIFOUCHHA. PexkuMbI paOoTb! OMNOAPHbIX TpaH3HCTOPOB. 

CraTwueckue xapakTepHCTHKH OUNOMApHOTO TpaH3ucTopa B Cxeme c OOmIel Oa30i (OB), oOmjuM 9MuTTepoM (OD). 

CxeMbl 3aMcIcHHa 1 (PH3H4eCKHe TapaMeTpbI OUNOMAPHbIX TpaH3ucTOpoB. ManocurHabubie /-lnapaMetTpbi 

TpaH3HCTOpOB H MeTOIMKa HX ONpeyeweHHA. DKCHIyaTaWHOHHbIe MapaMeTpsI OMMOMAPHEIX TpaH3HCcTOpoB. BamaHHe 
TeMMepaty pb Ha XapakTeCPHCTHKH UH WapaMeTpel OUNOMAPHBIX TpaHBHCTOpoB. YcTpolicTBO HW NpHHUUM paoorer 

OUMOMAPHOTO TpaH3HCTOpa C H30HpOBaHHBIM 3aTBOpOM (IGBT-TpaH3ucTop), ycnOBHOe rpaduyeckoe OOO3HAYCHHE B 

cxemax. YcTpOlicTBO H OCOOCHHOCTH paOoTEI OAHOMEepeXOTHBIX TpaH3ucTopos. Mapxuposka OunoApHEIXx 

TpaH3HCTOPOB 
  

Ipakrueckne 3ansiTHa 

Onpegzemenne h-napaMeTpoB OMMONAPHBIX TpaH3HCTOPOB MO CTaTH4eCCKMM XapakTepuCTHuKAM 

TpadoanammrTnueckui aHaiu3 paOoTh OMMOIPHOTO TpaH3uCTOpa 
  

CamocrostebHas padota oby4aronmnxca 

TlogroToska k Ma0OpaTOpHIM H WpakTH4eCKuM 3aHATHAM. 

Padouad TeMaTHKa BHCayMTOPHOM CaMOCTOATCIBHOH padorsr: padota co cipaBouHHKOM «OmpeyemeHue 

TlapaMeTpoB OUMOIAPHBIX TpaH3HCTOPOB MO HX MapKHPOBKe». 

V3y yeHue MCTOAUKH IPOBepKU PaOOTOCHOCOOHOCTH ONNOMAPHbIX TPaH3HCTOPOB 
  

Tema 1.4. Hostepnie 

TPaHb3HCTOpBI 

CoyepxKanne yaeOHoro Matepnasa 

YeTpolicTBo 1 NpHHWHM paoorsl MoeBOrO TpaH3ucTopa C yMpaBIAOWHM p—n-epexogOM. YcIOBHOe 
rpadweckoe o603HaueHHe B CxeMax. CraTHueckHe NepeAaTOUHBIe MU BbIXOAHBIC XapakKTCPHCTHKH. 

YeTpolicTBo H MpHHWHM paoorsl MoMeBOrO TpaH3ucTopa C yMpaBIAOWHUM p—N-TepexoOM, yCWOBHOe 
rpadweckoe o603HaueHHe B CxeMax. CraTHueckHe NepeAaTOUHBIe MU BbIXOAHBIC XapakKTCPHCTHKH. 

KoHcTpyKTHBHbIe OCOOCHHOCTH MOJIeCBbIX TpaH3HCTOPOB. 
Cxema 3aMeLIeHHa MOMeBOrO TpaH3ucTopa. [lapamMetpbI MomeBoro TpaH3ucTopa. CxeMbI BKJKOUCHHA MOJICBBIX 
TpaH3HCTOpPOB. 
UactTorHble CBOMCTBa HOJICBbIX TDAaH3HCTOPOB. 

Mapkuposka MOuIeBbIX TpaH3HCTOPoB. 
CpaBHuTesbHad OWCHKA OMNOJIPHBIX H MOCBBIX TpaH3HCTOPOB 
  

Jla§oparopHpte 3aHsaTHA 

OnpeyzemeHne TapaMeTpos HoueBoro TpaH3HcTopa 

CpaBHuTesbHad XapakTepucTHKa pexKHMOB paOoTHhI HOeBOrO TpaH3HcTopa 
  

CamocrontresbHas pasotra o6y4aronnxcs 

TlogqroTopka kK JaOo0paTOpHBIM 3aHATHAM. 

Koxucnextupopanne. Coctapienue TaOmmubt «CpaBHuTembHble NOKa3aTeIH OMMOMAPHBIX MW MOJICBbIX TpaH3HCTOPOB». 

TlogroTopka JOK1aq0B WIM CoOOMeHH no padoueit Tematuke: [Ipon3Bo0ACTBO OHNOIAPHBIX HW MOJIeBBIX 

TpaH3HCTOPOB. 
    Tema 1.5. Tuprcropsi   CoyepxKanne yaeOHoro Matepnasa 

Ha3HaueHue HU BUABI THpucTopoB. YcNOBHEIe rpapuyeckue OOO3HAYCHHA B CXCMAX Pa3IH4HBIX BUOB THPHCTOPOB. 

Crpyktypa QuogHoro TupucTopa (quHUCTOpa) HU NpuHWuN padoTsi. Cxema 3amenienust. Ou3nyeckuii Mpowecc 

TlepekmoucHu1. Borst - aMNepHad XAapAakTepucTuKa WHHUCTOpA. CxeMBI BKIFOUCHHA        



Продолжение
1 2 3 4

Структура триодного тиристора (тринистора) и принцип работы. Физический процесс переключения.

Вольт-амперная характеристика тринистора. Область применения.

Структура симметричного тиристора (симистора) и принцип работы. Вольт-амперная характеристика симистора. 

Область применения. Основные параметры и маркировка тиристоров. Схемы управления тринисторами с одним 

и двумя источниками питания

Самостоятельная работа обучающихся
Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

Отличительные особенности схем включения динисторов и тринисторов

2

Тема 1.6.  Терморезисторы, 
варисторы

Содержание учебного материала
Назначение,  устройство и принцип работы терморезисторов,  область применения.  Условное

графическое обозначение в схемах.  Характеристики и параметры терморезисторов.  Болометры:

назначение, конструкция, принцип работы.

Полупроводниковые материалы с отрицательным и положительным температурным коэффициентом

сопротивления и их основные свойства.

Назначение и принцип работы варисторов.  Характеристики и параметры варисторов.  Область применения.

Маркировка терморезисторов и варисторов. Типовая схема включения терморезистора для измерения 

температуры

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных 

изданий)

2

Тема 1.7. Оптоэлектронные 
приборы

Содержание учебного материала
Общие сведения об оптоэлектронике. Классификация оптоэлектронных приборов. Физические явления при 

поглощении и излучении света. Классификация оптоэлектронных приборов.  Область применения 

оптоэлектронных приборов. Преимущества и недостатки устройств оптоэлектроники.

Фоторезисторы:  назначение,  устройство,  принцип работы,  характеристики,  параметры,  условное

графическое обозначение в схемах. Фотодиоды:  назначение,  устройство,  принцип работы,  характеристики,  

параметры,  условное графическое обозначение в схемах. Схемы включения и работа фотодиода в режиме 

фотогенератора и фотопреобразователя. Полупроводниковые фотоэлементы. Структура p-i-n-фотодиода. 

Достоинства и недостатки.

Биполярные фототранзисторы: назначение, устройство, принцип работы; характеристики, параметры, условное 

графическое обозначение в схемах.

Фототиристоры:  назначение,  устройство,  принцип работы;  характеристики,  параметры,  условное графическое

обозначение в схемах.

Светоизлучающие диоды (светодиоды): назначение, устройство, принцип работы; характеристики, параметры, 

условное графическое обозначение в схемах. Устройство буквенно-цифрового индикатора.

Назначение оптронов. Структурная схема оптрона. Виды оптронов, принцип их действия. Основные параметры 

оптронов. Условные графические обозначения в схемах различных видов оптронов, их преимущества и 

недостатки.

Маркировка различных видов оптоэлектронных приборов. Устройство и принцип действия полупроводникового 

инжекционного лазера. Конструкция световодов. Распространение света в световодах

4 2

Лабораторное занятие
Исследование работы фотоэлектрического прибора

2
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Crpykty pa TpHogHOoro TupucTopa (TpHHucTopa) 4 npHAWT padotsl. Du3WdeckHi MpOuUecc NepeKKOUCHHA. 

Boust-aMiepHad xapakTepucTuka TpHHucTopa. OOmacTb NpUMcHeHHA. 

Crpyktypa CHMMeTpH4HOrO TupucTOpa (cCuMucTopa) H NpHHuM padotst. BomeT-amnepHasd XapakTepHcTuKa CHMUCTOpa. 

OOsacTb npuMeHeHHa. OCHOBHEIC NapaMeTpbI H MapKupOBKa TUpucTOpos. CxeMbI yupaBIeHHA TPHHUCTOpaMH C OHM 

HW OBYMA UCTOUHHKAMU MATAHWA 
  

CamocrostebHas padota oby4aronmnxca 

Padouad TeMaTuKa BHeayHMTOPHOM CaMOCTOATEIBHOM pacorEr: 

OTJIMUMTEJIBHBIC OCOOCHHOCTH CX€M BKJIKOUCHHA AWHUCTOPOB HU TPHHUCTOPOB 
  

Tema 1.6. Tepmope3ucropst, 

BapuCTOpbI 

CoyepxKanne yaeOHoro Matepnasa 

Ha3HaueHue, yCTpoiicTBO HW NPUHUHM paooTE! TepMope3ucToOpoB, OOMACTh IpuMeHeHUA. YcuOBHOe 

Tpadbuueckoe OOO3HAYCHHe B CXeMax. XapakTepHCTHKH HM WapaMeTpel TepMope3ucTopoB. BonomerTpet: 

Ha3HaucHue, KOHCTpYKUMA, IPMHIWM paoorer. 

TlomynpoBOAHMKOBbIC MATCPHAIIbI C OTPHUaTeIbHbIM UW MONOXKUTCIBHBIM TEMMepaty PHIM KO3(PPUUHeCHTOM 

COIpOTHBJICHHA UW UX OCHOBHBIC CBOMCTBA. 

Ha3HaveHue HW IpHHUM padorsl BapHCTOpoB. XapakTepHCTUKH HM WapaMeTpbl BapucTopoB. OdsacTb IpHMeHeHHA. 

Mapkuposka TepMope3HCcTOpos H BapucTopos. THnmoBad CxeMa BKJIIOUCHHA TepMope3HCTopa AA H3MepeHHA 

TeMIIepaty pEI 
  

CamocrontresbHas pasotra o6y4aronnxcs 

TIpopaOoTka KOHCHeKTOB 3aHATHH, YYCOHBIX HW JONMOTHHTCIBHBIX 130aHHM (110 BOMpOcaM K pa3yemaM HM r1aBaM yueOHBIXx 

V32aHuil)   

  
Tema 1.7. Onro3seKTpOHHBIe 

nmpuoopEi 

CoyepxKanne yaeOHoro Matepnasa 

Ooumme cBegzenua 00 onToOsTeKTpoHuKe. KnaccudbukalMa ONTOIICKTPOHHEIX NpHoOopos. Ou3wyeckve ABICHHA Ipu 

TOTIOMCHUH HW U3IyucHHH cBeTa. KnaccudukalHa ONTOIICKTPOHHBIX UpHOopos. OOsacTb npuMeHeHHA 

ONTOSICKTPOHHBIX mpHOopos. IIpeumymecTBa HW HEAOCTaTKH YCTPOMCTB ONTOSICKTPOHHKH. 

@MorTope3HCTOpE: Ha3HaycHHe, YCTPOWCTBO, MPHHUWM paoorsl, XapakTepHCTHKH, WapaMeTpsl, yCIOBHOe 

Tpadbwueckoe OOO3HaYeHHe B CXeMax. DOTOAMOAB: Ha3HadeHHe, YCTPOCTBO, MPHHIUWM paooTE, xapakTepuCTHKH, 

TlapaMeTpbI, YCHOBHOe rpaduyeckoe OOO3HAUCHHe B CXeMax. CXeMBbI BKJIOUCHHA HU padoTa (OTOAHOTa B pexkuMe 

(boToreHepatopa u PoTompeoOpa30Batems. [lonympoBOdHHKOBEIe (POTOITIeMCHTEI. CrpyKtypa p-i-n-doToquoza. 

JJOCTOMHCTBA HW HEAOCTAaTKH. 

BunoapHpie (POTOTpaH3HCTOpbI: Ha3HaieHHe, YCTPOMCTBO, IPHHIWM paooTel, XapakTepHCTUKH, MapaMeTpBI, yCIOBHOE 

Tpaduueckoe OO03HaNeHHe B CXCMAaX. 

@MoTOTHPHCTOpEI: Ha3HaycHHe, YCTPOLCTBO, MpHHUWM paoorTsl,; XapakKTepHCTHKU, WapaMeTpbI, yCIOBHOe rpadHyeckoe 

oO03HaICHHe B CXeMaXx. 

CxeTou3my4arolyve THObI (CBeTOTMOAbI): Ha3HadeHHe, YCTpOlCTBO, NPHHUMM padorsl; xapakTepHCTHKH, MapaMeTpHI, 

YCIOBHOe rpadbuyeckoe OO03HAYCHHe B CXeMaXx. YCTPOMCTBO OyKBeHHO-LM@poBoro HHAMKATOpaA. 

Ha3HaueHue onTpouos. CrpykrypHas CxeMa OnTpoHa. Bub ONTPOHOR, NPHHWH Ux WelicTBua. OCHOBHEIC MapaMeTpbI 

ONTpoHOB. YcOBHbIe rpadwdeckue OOO3HaYCHHA B CXCMAX pa3JIH4HBIX BHOB ONTPOHOB, HX IpeHMyLWecTBa 

HeOCTarTKu. 

Mapxkuposka pa3IM4HBbIX BUOB ONTO3SICKTPOHHEIX NpHoOopos. YcTpoOicTBO HW NPHHUMM AeiicTBUu MOAyNPpOBOAHUKOBOTO 

MHOKCKIMOHHOTO Ja3epa. KoHCTpykKUMa CBETOBON0B. PacipoctpaHeHue CBeTa B CBETOBOJaXx 
    JlaSoparopHoe 3aHaTHe 

Mccneqopanue padorer (OTOITeKTpHyeCcKOTO MmpHoOopa        
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Продолжение

1 2 3 4

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к лабораторному занятию.

Подготовка докладов или сообщений по рабочей тематике: Перспективы развития светодиодов. Применение 

элементов оптоэлектроники в технике связи. История возникновения оптоэлектроники

4

Тема 1.8.  Элементы 
интегральных микросхем 
(ИМС)

Содержание учебного материала
Общие сведения об ИМС. Функциональная классификация и характеристика ИМС. Достоинства и недостатки 

ИМС.

Конструктивно-технологические типы, активные и пассивные элементы ИМС. Система обозначений.

Надежность ИМС. Приборы с зарядовой связью. Перспективы развития микроэлектроники

2 2

Практическое занятие
Составление ИМС

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов или сообщений по рабочей тематике:

Современные технологии изготовления ИМС

4

Контрольное занятие Контрольная работа по разделу «Полупроводниковые приборы» 2

Раздел  2.   Электронные
усилители
Тема 2.1. Основы 
построения усилителей

Содержание учебного материала
Общие сведения об усилителях.  Структурная схема и классификация усилителей.  Усилительный каскад. 

Основные технические показатели и характеристики усилителей. Искажения в усилителях.  Виды межкаскадных 

связей. Необходимость в многокаскадных усилителях. Работа усилительного элемента с нагрузкой. Уравнение 

нагрузочной прямой. Принцип усиления. Параметры нагрузочного режима. Факторы, ограничивающие полезную 

выходную мощность транзистора.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов или сообщений по рабочей тематике: Помехи в усилителях.

4

Тема 2.2. Обратные связи
(ОС) в усилителях

Содержание учебного материала
Определение обратной связи. Виды обратных связей. Структурные схемы усилителей с обратными связями.  

Положительная и отрицательная обратная связь.  Влияние обратной связи на основные показатели усилителя. 

Необходимость применения обратных связей в усилителях

2 2

Практическое занятие
Расчет показателей усилителя с обратной связью

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию.

Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

Составление многокаскадных структурных схем с различными видами обратных связей

5

Тема 2.3. Каскады 
предварительного усиления
(КПУ)

Содержание учебного материала
Назначение КПУ. Требования, предъявляемые к КПУ. Резистивный КПУ на биполярном транзисторе с общим 

эмиттером (ОЭ).  Способы подачи напряжения питания.  Способы подачи смещения. Обеспечение  требуемого  

режима  работы  усилительного  элемента.   Термостабилизация  и термокомпенсация рабочей точки. Искажения 

в каскаде. Влияние цепей обратной связи. Эквивалентная схема усилительного каскада с ОЭ и ее технические 

показатели.

8 2

1
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CamocrontesbHas padora o6y4aronHxcs 

TlogqroTopka kK aOopaTOpHOMY 3aHsAITHIO. 

TlogqroTopka JOKIaq0OB WIM COOOMeHH m0 padoueli Tematuke: [lepcneKTuBel pa3BuTuA CBeTOAHO 0B. IIpumenenue 

SJICMCHTOB ONTOSJICKTPOHUKU B TCXHUKC CBA3H. Uctopus BO3HHKHOBCHHA ONTOSJICKTPOHHKN 

Tema 1.8. Iu1emeHTHI Coyepxanne yacdHoro Matepiasa 

HHTerpasIbHbIX MuKpocxem | OOume cBeqenus 00 MMC. ®yHxunonanbyasd KnaccuduKauna u xapaxrepuctuka MMC. Jloctouuctsa u HeqOcTaTKH 
(AMC) MMC. 2 

KoHCTpyKTHBHO-TCXHOJOIMYCCKHE THIBI, AKTHBHBIC Ht MaCCHBHBIe 31eMeHTbI MMC. Cucrema o003Ha4eHHit. 

HagexHocts MMC. Upuoopsi c 3apsqoBoli cBa3b10. [lepcnekTuBbl pa3BuTHA MUKPOICKTPOHUKH 

Ipakruyeckoe 3ansarne 

Coctapnenne MMC 

CamocrontesbHas padora o6y4aronHxcs 

TlogroToBKa FOKIaOB WIM COOOMIeHHH 10 padouel TeMaTUKe: 

CoBpeMcHHBI¢ TEXHOJOrHN W3roTOBIeHHa MMC 

KonTpo.1bHoe 3anaTHe KontTpoubnaa padota no pa3azeny «[lomynpoBoyHHKoBpie mpHoOopEp» 

Pa3jjzen 2. IaekTpoHHpie 

YCHJIMTeJM 

Tema 2.1. OcHOBBI Coyepxanne yacdHoro Matepiasa 

TIOCTPOeCHHA yCHMTeJIeli Oomme cBezeHna 00 ycumuTensx. CrpykTypHad CxeMa Wf knaccu(bukauua ycunutenel. YcuIHTeIbHBIM Kackad. 

OcHOBHBIe TCXHHYCCKHe NOKa3aTeIM UW XapakTepucTUKM ycunMTemen. Uckaxenna B yCuIMTeIAXx. Buybl McxKKaCKaHBIX 2 

cBa3eci. HeoOxoqHMOCTb B MHOTOKACKaHBIX YCHUIMTeIAX. PaOoTa yCHIMTCIbHOTO SICMCHTA C HaTpy3KOi. YpaBHeHue 

Harpy 304HOH npsrmMow. Tpuanan ycunenusa. Tlapametpsi Harpy30UHOFO pexkuMa. DakTOpbl, OTPaHW4MBAOMHe MONe3HYEO 

BbIXOJHY1O MOMIHOCTb TpaH3HcTopa. 

CamocrontesbHas padora o6y4aronHxcs 

TloqroToBKa TOKIaOB WIM COOOMICHHi 10 padoueit TematuKe: [lomexu B yCHIIMTeIAX. 

Tema 2.2. OOparunie cBs3H Cogepxxanne yueOnoro Matepuasa 

(OC) B ycnsmresisx Onpeyenenue oOparHoti cB13u. Buyer oOpaTHbix cBa3eH. CrpykKTypHbIc CX€MbI yCHJIMTeJIeH C OOpaTHBIMH CBA3AMH. ) 

TlonoxKnTewbHad HM OTPUaTebHad OOpaTHad CB13b. BrusHue oOpaTHOoi CB13M Ha OCHOBHBIC NOKA3aTCIM YCHUIMTCIA. 

HeoOxoaqMMoctTs NpuMecHeHuA OOpaTHBIX CBA3CH B YCHJIMTCILAX 

Ipakruyeckoe 3ansarne 

PacueT noka3aTelei yCHIMTeIA C OOPaTHOH CBA3bIO 

CamocrontesbHas padora o6y4aronHxcs 

TloqroTOBKa K NpakTH4eCKOMy 3aHATHIO. 

Padouad TemaTuKa BHeayTHTOPHOM CaMOCTOATEIBHOM paocorTEl: 

CoctTaBileHve MHOTOKACKaTHBIX CTPYKTYPHBIX CXeM C pa3JIMUHbIMH BUaMH OOpaTHBIX CBx3CH 

Tema 2.3. Kackaybi Coyepxanne yacdHoro Matepiasa 

npexqBapuTebHOrG ycusienusa| Ha3nxaucnue KITY. Tpedosanus, npexbapiaempie k KITY. Pesuctususmt KITY Ha OunonapHom TpaH3ucTope c OOM 

(KITY) 3MUuTTepoM (OD). CnocoOsl noya4H HanpKeHuA MMTaHuA. CnocoObl Noqaw cMemeHHa. OOecneseHne Tpedyemoro 2 

pexxuma paOoTbl yCHIMTeNbHOTO sTemMeHTa. TepmMocTaOviM3alua WH TepMOKOMIcHCauMaA padouelt TOUKH. McKaxxenna 

B kackaye. BrmaHue were oOpaTHoii CB13H. JKBUBAJICHTHAA CXCMa YCHJIMTCIBHOMO Kackaya C OD u ee TEXHHUCCKHE 

TOKa3aTesH.          



Продолжение
1 2 3 4

Усилительный каскад на биполярном транзисторе с общей базой (ОБ): схема, основные показатели, достоинства и

недостатки, применение. Эквивалентная схема усилительного каскада с ОБ и ее технические показатели.

Усилительный каскад на биполярном транзисторе с общим коллектором (эмиттерный повторитель):

схема, основные показатели, достоинства и недостатки, применение. Эквивалентная схема усилительного каскада

с ОК и ее технические показатели. Коррекция амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) усилителей 

переменного напряжения. КПУ на полевых транзисторах

Лабораторное занятие
Исследование работы каскада предварительного усиления.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

Составление многокаскадных схем усилителей с различными схемами включения усилительных элементов

4

Тема 2.4. Выходные 
усилительные каскады

Содержание учебного материала
Назначение выходных каскадов. Требования, предъявляемые к выходным каскадам.

Однотактные выходные каскады:  схемы,  особенности работы,  основные технические показатели,

назначение элементов. Двухтактные выходные каскады:  схемы,  особенности работы,  основные технические 

показатели, назначение элементов. Графическое представление работы двухтактных схем. Назначение 

фазоинверсных каскадов. Фазоинверсный каскад с разделенной нагрузкой. Фазоинверсный каскад с эмиттерной 

обратной связью

4 2

Лабораторные занятия
Исследование работы фазоинверсного каскада

Исследование работы выходного каскада

4

Практическое занятие
Составление схемы многокаскадного усилителя

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к лабораторным занятиям. Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Построение 

временных диаграмм работы двухтактного выходного каскада. Построение временных диаграмм работы 

фазоинверсного каскада

2

Тема 2.5. Усилители 
постоянного тока (УПТ)

Содержание учебного материала
Определение, назначение и основные параметры УПТ. Дрейф нуля УПТ и способы его снижения. Схема УПТ 

прямого усиления, недостатки схемы. Дифференциальные каскады УПТ, принцип работы. Балансные схемы УПТ,

принцип работы. Схемы УПТ с преобразованием

4 2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных 

изданий)

2

Тема 2.6.  Операционные 
усилители (ОУ)

Содержание учебного материала
Назначение ОУ. Условное графическое обозначение в схемах. Структурная схема ОУ. Назначение каскадов 

структурной схемы ОУ. Параметры и характеристики ОУ. Схемотехника интегральных ОУ. Методика построения 

схем функциональных узлов на ОУ.  Суммирующий и вычитающий усилители на ОУ Маркировка ОУ

4 2
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YcHIIMTeCIbHBIM KACKay Ha OWMOApHOM TpaH3uCTope Cc oOmel Oa30i (OB): cxeMa, OCHOBHBIC MOKA3aTeIM, JOCTOMHCTBA Hi 
HeJOCTaTKH, IpHMCHCHHe. DKBUBAJICHTHAA CX€Ma YCHIMTCIBHOTO Kackayla c OB ui ce TexHW4eCKHe MOKazaTesMn. 

YcHIIMTCIbHBIM KaCKay Ha OWMOAPHOM TpaH3HCTOpe C OOMIHM KOJICKTOpOM (3MHTTCpHEIM MOBTOpHTeIB): 

CX€Ma, OCHOBHBIC NOKa3aTeIM, JOCTOMHCTBA HW HCAOCTAaTKH, IPHMCHCHHe. DKBUBAJICHTHAA CXCMa YCHJIMTCIBHOTO Kackaya 

c OK nee Texnuueckue noKa3arem. Koppekia amity qHO-wacTOTHOM xapakTepucTuKH (AUX) ycumutenei 

Tl¢peMeHHOLO HanpwKeHuA. KITY Ha noueBbix Tpan3ucTopax 

JlaSoparopHoe 3aHaTHe 

Uccreqopanne padorsl kackayla WpesBapHTeCMbHOTO YCWICHHA. 

CamocrontresbHas pasotra o6y4aronnxcs 

Padouad TeMaTuKa BHeayHMTOPHOM CaMOCTOATEIBHOM pacorEr: 

CoctTaBileHve MHOTOKAaCKaHbIX CX€M YCHIMTeNeH C pa3H4HbIMM CXCMaMH BKIFOUCHHA YCHIMTCIBHBIX 3JICEMCHTOB 

Tema 2.4. BarxoaHpie CoyepxKanne yaeOHoro Matepnasa 

YCHJIMTCJIBHBIC KaCKaJIbI Ha3HaueHne BBIXOJHBIX KACKaAJIOB. TpedoBaHna, TIPCIbABJLICMBIC K BbIXOTHBIM KaCKayaM. 

OHOTAKTHEIC BBIXOTHBIC KACKABI: CXCMBI, OCOOCHHOCTH paOOTbI, OCHOBHBIC TEXHHUCCKHEe MOKA3ATCIH, 

Ha3HaAdCHHe JICMCHTOB. JIBy XTAKTHBIC BBIXOJJHBIC KaCKaJIBI: CXCMBI, ocoOeHHOCTH padoTsI, OCHOBHBI¢C TCXHHYCCKHE 2 

TOKa3aTeiM, Ha3HaAYeHHe BIeMeHTOB. I patbuueckoe npeyCTaBseHue paOoTE! ABYXTAKTHBIX CxeM. Ha3HaueHue 

(pa30HHBepCcHEIX KACKaqOB. Da30HHBepCHBbMi Kackay C pa3qeueHHOH Harpy3kKOH. Da30HHBepCHBIii KaCKay C IMHTTeEPHOH 

OOpaTHOH CBA3bIO 

Jla§oparopHpte 3aHsaTHA 

Uccneqosanne padorer (la30HHBepCcHOTO Kackaya 

Uccreqopanne padorel BbIXOAHOTO KacKaya 

Ipakriueckoe 3ansirne 

CoctTaBileHHe CX€MbI MHOTOKACKaAHOTO YCHIMTeIA 

CamocrontresbHas pasotra o6y4aronnxcs 

TlogroTopka k Ma00paTOpHEIM 3aHATHAM. Padouad TeMaTHKa BHCayAMTOPHOM CaMOCTOATeIbHON padoter: TloctpoeHue 

BPCMCHHBIX HarpaMM paOoTsl JBYXTAKTHOIO BBIXOJHOTO Kackayla. [locrpocHue BpeMCHHBIX JuarpamMM paOorsl 

(pa30HHBepcHOrO Kackaya 

Tema 2.5. YonumTesm CoyepxKanne yaeOHoro Matepnasa 

nocToHHHOrO TOKa (YIIT) Onpeyesenne, Ha3HaxeHve HW OCHOBHBIe napameTpsr YIIT. Apeitd) nya YIIT u cnocoOsr ero cHu>Kenua. Cxema YIIT 2 

IIpaMoro yCuueHuA, HeDOcTaTKH cxempl. JIuddepenmuamupie kackagb YITT, mpuauun padorsi. banancusie cxempr YIT, 

mpunuNn padotsi. Cxempr YIIT c mpeodpa30BaHHem 

CamocrontresbHas pasotra o6y4aronnxcs 

TIpopaOoTka KOHCHeKTOB 3aHATHH, YYCOHBIX HW JONMOTHHTCIBHBIX 130aHHM (110 BOMpOcaM K pa3yemaM HM r1aBaM yueOHBIXx 

V32aHuil) 

Tema 2.6. OnepanHoHHpie CoyepxKanne yaeOHoro Matepnasa 

ycnumtTesm (OY) Ha3nHayenue OY. YcnoBHoe rpadbuyeckoe OO03HaYeHHe B CxeMax. CrpykTypHaa cxema OY. Ha3HaueHue KackayOB 7   CTpykTypHou cxempr OY. Ilapamerpsi u xapakrepuctuku OY. CxemoTexHuka HHTerpasbHBIx OY. Metognuka nocTpocuua   CxeM ()VHKUMOHAJIBHEIX y30B Ha OY. CyMMupyIOUIMit 1 BLTanTarOulMi ycusmTem Ha OY Mapxuposka OY     
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Продолжение
1 2 3 4

Лабораторное занятие
Исследование работы операционного усилителя

2

Практическое занятие
Расчет элементов и параметров схем функциональных узлов на операционном усилителе

2

Самостоятельная работа обучающихся
Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Особенности построения схем на ОУ с однополярным 

питанием
2

Тема 2.7. Импульсные 
усилители

Содержание учебного материала
Назначение импульсных усилителей. Схема импульсных усилителей. Виды, причины искажений, их коррекция 2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к контрольной работе

4

Контрольная работа по разделу «Электронные усилители» 2

Раздел 3. Генераторы 
синусоидальных колебаний
Тема 3.1. LC-генераторы Содержание учебного материала

Общие сведения о генераторах.  Классификация,  структурная схема генераторов.  Условия самовозбуждения 

генераторов. LC-генератор с трансформаторной связью: принцип работы, назначение элементов, обеспечение 

условий самовозбуждения. Трехточечные схемы генераторов. Методы стабилизации частоты в генераторах. LC-

генератор на основе операционного усилителя

2

2

3

Практическое занятие
 Изучение схем LC-генераторов

2

Самостоятельная работа обучающихся
Составление докладов и презентаций по теме «LC-генераторы»

2

Тема 3.2. RC-генераторы Содержание учебного материала
Виды избирательных RC-цепей.  RC-генератор с фазосдвигающей Г-образной RC-цепью:  принцип

работы, назначение элементов, обеспечение условий самовозбуждения. RC-генератор с мостом Вина:

принцип работы, назначение элементов, обеспечение условий самовозбуждения.

RC-генератор на основе операционного усилителя

4

2

3

Практическое занятие
 Изучение схем RC -генераторов

2

Самостоятельная работа обучающихся
Составление докладов и презентаций по теме «RC-генераторы»

2

Раздел 4. Схемотехника 
импульсных и цифровых  
устройств
Тема 4.1. Сигналы 
импульсных устройств

Содержание учебного материала
Определение электрического импульса.  Определение импульсного устройства.  Преимущества импульсного 

режима работы.  Виды импульсных сигналов.  Параметры импульсного сигнала. Понятие периодической 

последовательности импульсов (период повторения, коэффициент заполнения, скважность, частота повторения). 

Формирователи импульсных сигналов:  интегрирующие и дифференцирующие цепи,  амплитудные ограничители

2 2
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JlaSoparopHoe 3aHaTHe 

Hccneqospanne padorTsl onepalwOHHOrTo yCHIMTeIA 
  

Ipakriueckoe 3ansirne 

PacueT 31¢MCHTOB H MapaMeTpoOB CxeM (PYHKUMOHAIBHBIX Y3I0B Ha OlepallwOHHOM YCHIMTeIe 
  

CamocrontresbHas pasotra o6y4aronnxcs 

Padouad TeMaTHKa BHeayMTOPHOM CaMOCTOATeIbHOU padoTEr: OcobeHHOCTH TOcTpocHHaA cxem Ha OY c O2HOTIOAPHbIM 

TMMTaHHeM 
  

Tema 2.7. AmnysEcupie 

ycuJITesH 

CoyepxKanne yaeOHoro Matepnasa 

Ha3HaueHue UMMYIbCHBIX yCuMTeset. CxeMa HMIYIIBCHBIX ycunuTeiei. BuabI, IPH4MHbI UCKaxKeCHHM, HX KOppeKUHA 
  

CamocrontresbHas pasotra o6y4aronnxcs 

TloqroToBKa kK KOHTPOIBHO padote 
  

KonTpo.bHas padota 00 pa3sesty «DeKTPOHHbIe YCHIMTe IM» 
  

Pasgjen 3. Teneparopsi 

CHHYCOHaJIbHBIX KO1eO aH 
  

Tema 3.1. LC-renepatoppi CoyepxKanne yaeOHoro Matepnasa 

Oomme cBezeHna 0 reHepatopax. Knaccudbukalna, CTpykTypHad cxema reHepaToposB. YcIOBHA CaMOBO30y2KICHHA 

reHepatopos. LC-renepatop c TpaHc(opMaTOpHO CBA3bIO: IPHHIHM paoorsl, Ha3HaiecHHe ZICMCHTOB, OOeCHcucHHEe 

YCNOBHM CaMOBO30y2KTeHHA. TpexTOucuHbIe CXeMbI TeHepaTopos. Metogpi craOunm3alMH YaCTOTEI B reHeparopax. LC- 

TeHeparop Ha OCHOBe ONepallMOHHOLO yCuINTeIA 
  

Ipakriueckoe 3ansirne 

V3yuenue cxem LC-reneparopos 
  

CamocrontresbHas pasotra o6y4aronnxcs 

CoctapieHve JOKIAaTOB HU Upe3eHTauMit WO Teme «LC-renepaTopp» 
  

Tema 3.2. RC-renepatopbi CoyepxKanne yaeOHoro Matepnasa 

Busi w30upatembHBEIx RC-yenet. RC-reneparop c da30cgBurarouei T-oOpa3nHoi RC-yermbro: npHHinn 

PadoTHI, Ha3HaycHHe 2IeMeHTOB, OOecIcucHHe YCIOBUM CaMOBO30y2KeHHA. RC-reHepatop c MOcTOM Buna: 

TIpHHUWM paootel, Ha3HaucHHe IICMCHTOB, OOecHe4eHHe YCIOBHH CaMOBO30y2KICHHA. 

RC-reHepatop Ha OCHOBe ONepalMOHHOLO yCHIMTeIA 
  

Ipakriueckoe 3ansirne 

V3yueHue cxem RC -reHepatopos 
  

CamocrontresbHas pasotra o6y4aronnxcs 

CoctapieHve JOKIaTOB U IWpe3cHTauyuit 10 Teme «RC-reHeparopEp» 
  

Pa3jeu 4. Cxemorexnuka 

HMITyJIbCHBIX H WHpoBbix 

YCTPOLCcTB 
    Tema 4.1. Curnasnt 

HMIIyJIbCHBIX YCTPOHCTB   CoyepxKanne yaeOHoro Matepnasa 

OnpeyzemeHve 3IeKTpHuecKoro UMiyIbCa. OnpeyeseHve HMMyIBCHOrO ycTpolicrBa. [IpenmylecTBa HMMyIbCHOTO 

pexKuma paOotsl. Budi UMMyIbCHBIX CurHanoB. [lapameTppl uMnyBCHOTO CurHasa. [lonrrue nepHoaWuecKon 

MOCMeOBATCIBHOCTH HMMYIBCOB (epHod NOBTOpeHHA, KOIPPUUMCHT 3aNOTHCHHA, CKBAXKHOCTb, YACTOTA HOBTOpeHH4). 

@MopMupoBaTeIM UMMYIBCHBIX CHTHAJIOB: HHTCrpupyrouMe u Au@iepeHUMpyrolue Ue, AMIIMTYIHbIC OrTpPaHHIMTeIM       
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Продолжение
1 2 3 4

Практическое занятие
 Изучение схем амплитудных ограничителей

2

Самостоятельная работа обучающихся
Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

решение задач по теме «Воздействие прямоугольных импульсов на интегрирующие и дифференцирующие цепи»

4

Тема 4.2. Электронные 
ключи

Содержание учебного материала
Особенности работы транзистора в ключевом режиме. Электронные ключи на биполярном и полевом 

транзисторах. Переходные процессы в электронном ключе на биполярном транзисторе. Временные диаграммы 

работы. Способы увеличения быстродействия транзисторных ключей

2 2

Практическое занятие
Изучение схем  транзисторных ключей

2

Самостоятельная работа обучающихся
Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

Особенности работы транзистора в режиме насыщения «ключ замкнут»; в режиме отсечки «ключ разомкнут»

4

Тема 4.3. Мультивибраторы Содержание учебного материала
Понятие  релаксационного  генератора.   Определение  мультивибратора.   Основная  схема автоколебательного 

мультивибратора.   Физические процессы в мультивибраторе.   Временные диаграммы работы мультивибратора.   

Основные параметры колебаний.   Мультивибратор с корректирующими диодами. Ждущий мультивибратор. 

Физические процессы в ждущем мультивибраторе. Синхронизированный мультивибратор. Физические процессы в 

синхронизированном мультивибраторе

4 2

Практические  занятия
 Изучение схем мультивибраторов

 Расчет автоколебательного мультивибратора

4

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к лабораторным и практическим занятиям.

Работа со справочником «Изучение ИМС мультивибраторов и особенностей их включения»

4

Тема 4.4. Триггеры Содержание учебного материала
Общие сведения о триггерах. Симметричные триггеры с коллекторно-базовыми связями, принцип

работы. Способы запуска триггеров. Несимметричный триггер с эмиттерной связью (триггер Шмитта),

принцип работы. Амплитудная характеристика триггера Шмита

2 2

Лабораторное занятие
Исследование работы триггера 

2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение схем триггеров

2

Тема 4.5. Схемотехника
интегральных логических 
элементов

Содержание учебного материала
Определение логического элемента. Основные логические функции и логические элементы. Таблицы истинности 

основных логических элементов. Логические выражения. Последовательность выполнения операций.  Базовый 

логический элемент транзисторно-транзисторной логики.  Базовый логический элемент эмиттерно-связанной 

логики. Базовый КМОП - элемент. Методика построения логических схем по заданным выражениям

4 2

Практическое занятие
Построение логической схемы в заданном базисе

2
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ITpodonstcenue 
  

4 
  

Ipakrn4eckoe 3ansirne 

V3yuenne CXeM aMILIMTyTHbIX OrTpaHHvuuTesen 
  

CamocrostembHad padota oby4aromnxca 

Padouad TeMaTHKa BHeayMTOPHOM CaMOCTOATEIBHOM pacortEl: 

pemlenne 3aya4 10 Teme «Bo3acHcTBHe IPAMOYTOJbHBIX HMIMyIIbCOB Ha HHTeTpupyromMe u AMdPepenunpyrouMe Wen» 
  

Tema 4.2. 3sIeKTPpOHHBIe 

KJTOUN 

CoyepxKanne yaeOHoro Matepnasa 

OcoOcHHOCTH paOoTEI TpaH3HCTOpa B KIFOUCBOM Ppe?2KUMe. DJICKTPOHHBIC KOU Ha OMMOAPHOM H MOIeBOM 

TpaH3ucTopax. TlepexogHble MpOLeccel B 3ICKTPOHHOM KOUe Ha OMMOTAPHOM TpaH3ucTope. BpeMeHHble WHarpaMMbl 

padothi. CrocoOsl yBenHucHHA ObICTpOACHCTBUA TpaH3HCTOPHBIX KIKOUCH 
  

Ipakrn4eckoe 3ansirne 

V3yuenue CxeM TpaH3HCTOPHBIX KKOUcCH 
  

CamocrostembHad padota oby4aromnxca 

Padouad TeMaTHKa BHeayMTOPHOM CaMOCTOATEIBHOM pacortEl: 

OcoOcHHOCTH paOoTEI TpaH3uCTOpa B PexKUMe HACKIINCHHA “KIO 3AMKHYT»; B Pe7KHMe OTCCUKH «KIFOU Pa30MKHYT» 
  

Tema 4.3. MyabTHpndparoppi CoyepxKanne yaeOHoro MaTepnasa 

Tlonarue pemakcaljMoHHOrO TeHeparopa. OmpezemeHue MyibTHuBHOpaTopa. OcHOBHaad CxeMa aBTOKONICOaTeIbHOTO 

MYJIETHBUOpatopa. Dv3H4eCKHe MpOLWeCchl B MyIETHBUOpaTope. BpemMecHHEIe AuarpamMMpl paooTel MybTUBUOpaTopa. 

OcHoBHBIe Mapametpsl KoeOaHHi. MynsrupuOpatop c KoppekTHpyromyuMu WuozaMu. Kyun My IbTHBUOpaTop. 

@Mv3w4eckve MPOUCCCeI B KAYUIEM MyJIBTHBHOpaTope. CHHXPpOHH3HPOBaHHbI MyIbTUBHOpaTOp. Du3sHdecKHe MpOUCCcEl B 

CHHXPOHU3HpOBaHHOM My JIbTHBHOpaTope 
  

Ipakruyeckne 3anATHA 

Vi3y4enne CXeM MyJIBTHBHOpaTOpoB 

PacueT aBToKosIecOaTebHOTO MyJIbTUBUOpaTopa 
  

CamocrontesbHas padora oby4aronnxcs 

TlogroToska kK 1a0OpaTOpHIM HM WpakTH4eCKUM 3aHATHAM. 

PaOota co cipapouHHKoM «M3yueHne MMC mysTupnOpatopos 4 OCOOeCHHOCTeii HX BKIKOUCHHD» 
  

  
Tema 4.4. Tpurrepsi CoyepxKanne yaeOHoro MaTepnasa 

Ooume cBeyeHH4 0 Tpurrepax. CHMMeTpHYHEIe TPHITepEl C KOJJICKTOPHO-Oa30BbIMH CBA34MH, TPHHIHI 
paOorsr. Cnoco6si 3anycka Tpurrepos. HecuMMeTpH4Hblii Tpurrep C SMUTTepHOH CBa3b10 (Tpurrep LImutra), 

TpuHuun padoter. AMMIMTyIHad XapakrepucTuKa Tpurrepa LImuta 
  

JlaSopatopHoe 3aHsaTHe 

Uccreqopanne padorsl Tpurrepa 
  

CamocrontesbHas padora oby4aronnxcs 

V3y4eHne cxeM TpurTrepoB 
  

Tema 4.5. Cxemorexnnka 

HHT¢CrpaJIbHbIX JIOTH4eCKHX 

3JIEMeHTOB 
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CoyepxKanne yaeOHoro Matepnasa 

OnpeyeseHve JorMmueckoro 37IeMeHTa. OCHOBHEIe JOTMMeCKHe (PyYHKIMM HW JOTM4eCKHe BICMeHTEI. TaOJMUbI ACTHHHOCTH 

OCHOBHBIX JIOTHYCCKUX 3IeEMeHTOB. Jlormueckue BbIpaxcHua. [locneqOBaTeEHOCTh BbINOJHCHHA Oepaluii. Ba30Bpiii 

JOTH4eECKHH 3IEMCHT TpaH3HCTOPHO-Tpak3HCTOpHOH JIOTHKH. Ba30Bblii JOTH4eCKHM IIEMCHT IMUTTEPHO-CBA3AaHHON 

joruxu. ba3opprii KMOU - snement. MeToauka MOCTpoeHHA JOTH4CCKHX CXCM M10 3a{aHHBbIM BbIPAKCHILIM 
    IIpaxru4eckoe 3aHATHe 

IloctpoeHue OTM4CCKOH CXCMBI B 3aJ;aHHOM Oa3nce        



Окончание
1 2 3 4

Самостоятельная работа обучающихся
Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

Построение схем по заданным логическим выражениям.

Подготовка к экзамену

2

Обобщение и повторение 
материала 

2 2

Всего 187

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОННАЯ

Oxonuanue 
  

2 4 
  

CamocrontesbHas padora o6y4aronHxcs 

Padouad TeEMaTHKAa BHCAYAHTOPHOM CAMOCTOATCIBHOM padors!: 

Il ToctpoeHue CX€M TIO 3AJ@HHBbIM JIOTHYCCKHM BbIPAaKCHUAM. 

I JoOrOTOBKa K 9K3AMCHY   
O6odmenne 1 HoBTOpeHne 

MaTepiasia 
      iBcero   187     

JJ1d XapakKTepHCTHKU YpOBHA OCBOeHHA y4UeOHOrO MaTepHasia HCMONb3yIOTCA CUeAyIoWMe OOO3HATeHHA: 

2 — pelIpoOAYKTUBHbIH (BBITIOJIHEHHe JeATeIBHOCTH 10 OOpa3ily, HHCTPYKIMMM WII TO, PyKOBOJICTBOM); 
3 — TIpOAYKTMBHbIM (MaHHpOBaHHe UW CAMOCTOATEMBHOE BHINOJHEHHE JCATCIbHOCTH, PellieHve MpOOJeMHBIX 3aa4). 

14 
3. YCJIOBHA PEAJIN3AIMM PABOYEHM TIPOTPAMMBbI YYEBHOH JIMCUMMJIMHBI «JIEKTPOHHAA 

 



ТЕХНИКА»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  рабочей  программы  учебной  дисциплины  требует  наличия  кабинета  для  проведения  учебных  занятий  и

лаборатории для проведения лабораторных работ.

Учебные занятия проводятся в кабинете №315 (помещение №32);  лабораторные занятия проводятся в кабинете №326

(помещение №22) по адресу 392009, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Лесная, дом №25, этаж 3. 

Перечень основного оборудования кабинета:

1. Системный блок Proxima – 1 шт.

2. Плазменный телевизор "SAMSUNG PS-42B451B2WX"

3. Стенд «Электросвязь» - 1 шт.

4. Тематические плакаты -  5 шт.

Перечень основного оборудования лаборатории:
1. Системный блок OLDIStandart /intel/ - 1 шт.

2. Монитор CRT 15 ROYER Scan 115 GS – 1 шт.

3. Осциллограф C1-220 – 1 шт.

4. Измерительный модуль «Электронные приборы» - 1 шт.

5. Лабораторный блок «Микроэлектроника»

6. Комплект учебно-лабораторного оборудования – 1 шт.

7. Универсальный лабораторный стенд ЦС-02 в комплекте с Осциллографом ОМЦ-20 – 1 шт.

8. Учебная лабораторная установка по курсу "Теория передачи сигналов» - 1 шт.

Перечень программного обеспечения: 
1.  Microsoft Office 2003 - OPEN LICENSE 45676365 бессрочно;
OPEN LICENSE 44625675 бессрочно;
OPEN LICENSE 43341171 бессрочно;
OPEN LICENSE 17052036 бессрочно
2.  Microsoft Windows XP -  подписка DREAMSPARK PREMIUM 700566015 для учебных заведений без ограничения на
количество до 31.12.2017г. 
3.  Dr Web Enterprise Security Suite - Dr Web Enterprise Security Suite License – лицензия до 10.11.2017г.
4.  SunRav TestOfficePro 4 -  лицензия от 23.06.2005г. бессрочно
5.  Компас 3D v15 -  лицензионный сертификат АГ-12-01533 от 18.12.2012г. -  бессрочно
6.  Microsoft Front Page - подписка Microsoft DreamSpark Premium 700566015 до 31.12.2017г.
7.  MS Visio - подписка Microsoft DreamSpark Premium 700566015 до 31.12.2017г.
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TEXHHKA» 

3.1. Tpe6oBaHus K MHHMMaJIbHOMYy MaTepHaJIbHO-TexHH4ecKoMy O0ecriedeHHtO 

Peanm3auua padouei WporpaMMbI y4eOHOM AMCIMMIMHEI TpeOyeT HaMuua KaOWMHeTa JIA MpoBeyeHuaA yueOHbIX 3aHATHM U 

slaOopaTOpHN Wid WpoBeyeHHA JAaOOpaTOpHEIXx pador. 

YueOuble 3aHATHA TpoBonATCA B KaOMHeTe No315 (momemjenue Ne32); nadopaTopHble 3aHATHA MpOBOAATCA B KaOMHeTe No326 

(mmomerjeHue No22) mo anpecy 392009, TamOoscxaa o6n., r. TamOops, yi. Jlecnas, nom No25, stax 3. 

IIlepedenb ocHOBHOro oO60pys0BaHHA KabuHeTa: 

1. Cucremupiii On0K Proxima — | mr. 

2. [Ina3MeHHbiit TeneBu3op "SAMSUNG PS-42B451B2WX" 

3. Creny «OsekTpocsa3b» - | mT. 

4. Tematwuecknue makati - 5 WT. 

IIlepeuenb ocHoBHOro O60pys0BaHHs JabopaTopnH: 

1. Cucremupii On0K OLDIStandart /intel/ - 1 mr. 

Mouutop CRT 15 ROYER Scan 115 GS — 1 ur. 

Ociummorpad C1-220 — 1 mr. 

Vi3mMepuTesIbHbI MODYib «OeKTpOHHbIe MpHOopsM» - | WIT. 

Jla6oparopHprii On0K «Mukpo3sekTpoHuka» 

Kommuiekt yue0Ho-saOopatTopHoro OoOopysz0BaHna — | HIT. 

YHuBepcasIbHbIM JaOopaTopHE creny I[C-02 8B komnuexte c Ociusorpadom OMII-20 — 1 ur. 

8. YueOuaa aOopaTopHad yCcTaHoBKa 110 kypcy "Teopua nepeyaun curHasioB» - | IT. 

Ilepesenb nporpamMuoro odecneyeHHs: 
1. Microsoft Office 2003 - OPEN LICENSE 45676365 OeccpouHo; 
OPEN LICENSE 44625675 6eccpouno; 
OPEN LICENSE 43341171 6eccpouno; 
OPEN LICENSE 17052036 OeccpouHo 
2. Microsoft Windows XP - nogzmucka DREAMSPARK PREMIUM 700566015 aa yaeOusrx 3aBeqeHui Oe3 orpaHHueHna Ha 
Komm4ectBo Wo 31.12.2017r. a 

Dr Web Enterprise Security Suite - Dr Web Enterprise Security Suite License — muyen3ua go 10.11.2017r. 
SunRav TestOfficePro 4 - muyex3ua oT 23.06.2005r. OeccpouHo 
Komnac 3D v15 - muyen3sHonHEii cepruduxat AT-12-01533 or 18.12.2012r. - OeccpouHo 
Microsoft Front Page - nogmucka Microsoft DreamSpark Premium 700566015 go 31.12.2017r. 
MS Visio - nogmucka Microsoft DreamSpark Premium 700566015 go 31.12.2017r. 
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https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/LicensingInfo/RelationshipSummary/ChildDetailsContacts.aspx?edlicnfo=MIIExwYJKoZIhvcNAQcDoIIEuDCCBLQCAQAxggHEMIIBwAIBADCBpzCBjzELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgTCldhc2hpbmd0b24xEDAOBgNVBAcTB1JlZG1vbmQxHjAcBgNVBAoTFU1pY3Jvc29mdCBDb3Jwb3JhdGlvbjEVMBMGA1UECxMMTWljcm9zb2Z0IElUMSIwIAYDVQQDExlNaWNyb3NvZnQgSVQgSVRPIFNTTCBDQSAxAhMtAAALHpaqpi45v+rFAAEAAAseMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIIBABEvNiJHYY4KCVx1bg6vil8QptFIL+3gTfN1JSKcc6C2A68rSayY9ghIRq1XiZNZYB6pv7eizKiXdwfiqVBVMJDSf0sJcg4
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/LicensingInfo/RelationshipSummary/ChildDetailsContacts.aspx?edlicnfo=MIIExwYJKoZIhvcNAQcDoIIEuDCCBLQCAQAxggHEMIIBwAIBADCBpzCBjzELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgTCldhc2hpbmd0b24xEDAOBgNVBAcTB1JlZG1vbmQxHjAcBgNVBAoTFU1pY3Jvc29mdCBDb3Jwb3JhdGlvbjEVMBMGA1UECxMMTWljcm9zb2Z0IElUMSIwIAYDVQQDExlNaWNyb3NvZnQgSVQgSVRPIFNTTCBDQSAxAhMtAAALHpaqpi45v+rFAAEAAAseMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIIBAI/vxlaFmmTQ6acqzVzpYuX+K0Y46zox2wRZISQEoNe+wP+Y6wwtAw0j5ocOfcjqRfqNnRCoWuxFdCM5g8XNcK/ugnR01tS
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/LicensingInfo/RelationshipSummary/ChildDetailsContacts.aspx?edlicnfo=MIIExwYJKoZIhvcNAQcDoIIEuDCCBLQCAQAxggHEMIIBwAIBADCBpzCBjzELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgTCldhc2hpbmd0b24xEDAOBgNVBAcTB1JlZG1vbmQxHjAcBgNVBAoTFU1pY3Jvc29mdCBDb3Jwb3JhdGlvbjEVMBMGA1UECxMMTWljcm9zb2Z0IElUMSIwIAYDVQQDExlNaWNyb3NvZnQgSVQgSVRPIFNTTCBDQSAxAhMtAAALHpaqpi45v+rFAAEAAAseMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIIBAEHWIow8RL8OrKCBYY9g51aoIJTcCSCHIRHCD/iYzPnwG34S3G0WU6+jjlnCka1F4tiugFv0PNW5+MuTYjB5+KrFRuJwo4g


3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Миловзоров, О.В. Основы электроники [Электронный ресурс]: учебник для СПО / О.В. Миловзоров, И.Г. Панков. – 6-е

изд., перераб. И доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 344 с. — (Профессиональное образование). — Режим доступа:

https://biblio-online.ru/

Дополнительная литература

1.Акимова, Г.Н. Электронная техника [Электронный ресурс]: учебник. – М.: ФГБОУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2017.- 331с. –

Режим доступа:  https://  umczdt  .  ru  /  books  
2.  Москатов,  Е.А.  Электронная  техника  [Электронный ресурс]:  учебное  пособие  для  СПО /Е.А.  Москатов.  — М.:

Издательство «Кнорус», 2021. — 200 с. — https://www.knorus.ru

Отечественные журналы:
Радио, 
Информатика, связь, автоматика

3.2. UndopmMaunonnoe obecneyenne o6y4ueHna 

IlepeueHb pekomMeHJyeMbIx y4eOHbIX H31aHHi, HHTeEPHeT-pecypcoB, JONOJIHHTeIbHOM JIMTepatypbi 

OCcHO6HbIe UCMOYHUKU: 

1.Munosp30pos, O.B. OcHosbr 371eKTPpOHUKH [DTeKTPOHHbIM pecypc]: yaeOuuK Ia CIIO / O.B. Munos30pos, VU... Manxos. — 6-e 

v3, mepepao. UV non. — M.: U3qarensctso lOpaiit, 2020. — 344 c. — (IIpodbeccnonanbHoe oOpa30BaHue). — Pexum qoctyma: 
https://biblio-online.ru/ 

JIonolnHumelbHaa Jumepamypa 

1.Axumopa, I\.H. DexrponHasd TexHuka [DeKTpOHHBIM pecypc|: yaeOuuk. — M.: ODP BOY JO «YMU KIT», 2017.- 331c. — 

Pexum goctryna: https://umezdt.ru/books 
2. Mocxatos, E.A. DnexrpoHHad TexHuka [OeKTpOHHbIM pecypc]: yaeOHoe nocoOue waa CIIO /E.A. Mockaros. — M.: 

Vi3natembcTBo «KHopye», 2021. — 200 c. — https://www.knorus.ru 

  

Omeuvecm6eHuole dICYPHalbl: 

Pago, 

VndopMatuka, CB13b, ABTOMaTHKa

https://umczdt.ru/books
https://biblio-online.ru/bcode/445106
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА»

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических

занятий  и  лабораторных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

умения:
определять и анализировать основные 

параметры электронных схем и по ним 

определять работоспособность 

устройств электронной техники 

экспертное наблюдение на практических и 

лабораторных занятиях,  оценка 

практических и лабораторных занятий,  

докладов или сообщений

производить подбор элементов 

электронной аппаратуры по заданным 

параметрам

экспертное наблюдение на практических и 
лабораторных занятиях, оценка 
практических и лабораторных занятий, 
докладов или сообщений

«читать»   маркировку деталей и

компонентов электронной аппаратуры

экспертное наблюдение на практических и 
лабораторных занятиях, оценка 
практических и лабораторных занятий, 
докладов или сообщений, работа со 
справочником

знания:
сущности физических процессов, 

протекающих в электронных приборах и

устройствах

экспертное наблюдение на практических и 
лабораторных занятиях,  оценка докладов 
или сообщений

принципов работы типовых 

электронных устройств

экспертное наблюдение на практических и 
лабораторных занятиях,  оценка докладов 
или сообщений

принципов включения электронных 

приборов и построения электронных

экспертное наблюдение на практических и 
лабораторных занятиях,  оценка докладов 
или сообщений

основ микроэлектроники, интегральных 

микросхем и логических устройств

экспертное наблюдение на практических и 
лабораторных занятиях,  оценка докладов 
или сообщений

17

4. KOHTPOJIb WH OWEHKA PE3YJIbTATOB OCBOEHHS 
YUEBHOU JMCUMMLMAbI «OJIEKTPOHHAA TEXHHKA» 

KoHTpoJIb H OLEHKA pe3yIbTaTOB OCBOCHHA YAeCOHOH AHCIMIMJIMHBI 

OCYyINeCTBIAeTCA IpenmoqaBaTeemM B Tpolecce WpoBeyeHuaA MpakTHM4YeCKHXx 

3aHATHH =U sladopaTopHbIx padot, TeCTHpoBaHHA, a TakoKe BBbITOJIHCHHA 

oOy4alOlMMucA MHIMBUAYasIbHbIx 3aaHui, IIPOCKTOB, vccuIeqOBaHui. 

  

PesybTaTbi oOy4eHHa 

(OCBOeHHbIe yYMeHHA, YCBOCHHbIe 3HAHHA) 

@MopMbI H MeCTOAbI KOHTPOJIA H OWCHKH 

pe3y.JIbTaTOB o6y4ueHHaA 
  

yMeHHa: 

OMpeeMATh U AHAIM3MPOBATb OCHOBHBIe 
TlapaMeTpbI SJICKTPOHHbIX CX€M UV MO HUM 

onmpeseATb paborocnocoOHOcTh 
YCTPOMCTB 3JIEKTPOHHOM TeXHUKU 

9KCHepTHoe HaOsrOseHHe Ha pakTHYeCKHX U 
jlaOopaTOpHbIx 3aHATHAX, OWeHKa 

TIpakTH4ecKHX UH WaOopaTOpHbIx 3aHATHI, 
WOKIaqOB WIM coobmeHHi 

  

IIPOH3BOAUTb MOWOOp 3sIeMeHTOB 

3JIEKTPOHHOM alnmapatypbI 10 3aaHHbIM 
llapamMeTpamM 

9KCHepTHoe HaOsrOseHHe Ha pakTHYeCKHX U 
jlaOopaTOpHbIx 3aHATHAX, OW|EHKA 
TIpakTH4ecKHX UH WaOopaTOpHbIx 3aHATHI, 
WOKIaOB WIM CoooOmeHHi 

  

«4MTaTb») MapKUpOBKy eTasiet u 
KOMIOHEHTOB 9JIEKTPOHHOH alinapaty pbl 

9KCHepTHoe HaOsrOseHHe Ha pakTHYeCKHX U 
jlaOopaTOpHbIx 3aHATHAX, OW|EHKA 
TIpakTH4ecKHX UH WaOopaTOpHbIx 3aHATHI, 
WOKIaOB WIM CooOmeHuH, padora co 
CUpaBOUHHKOM 

  

3HaHHA: 
CYINHOCTH (PU3H4ECKHX IIpOLeccos, 

TIPOTeKarOWIMX B 3IEKTPOHHbIX MpuOopax u 

YCTpOWCTBax 

9KCHepTHoe HaOsrOseHHe Ha pakTHYeCKHX U 
jlaOopaTOpHbIx 3aHATHAX, OL[eHKa TOKIAaOB 
wu coobmeHuit 

  

TIPHAWHNOB padorpr THITIOBbIX 

3JIEKTPOHHBIX YCTPOMCTB 

9KCHepTHoe HaOsrOseHHe Ha pakTHYeCKHX U 
jlaOopaTOpHbIx 3aHATHAX, OL[eHKa TOKIAaOB 
wu coobmeHuit 

  

NPHHUMMOB BKIKOUCHHA 3JIEKTPOHHBbIX 
TIpHOoOpoB U MOCTPOeHHA 3JIEKTPOHHBIX 

9KCHepTHoe HaOsrOseHHe Ha pakTHYeCKHX U 
jlaOopaTOpHbIx 3aHATHAX, OL[eHKa TOKIAaOB 
wu coobmeHuit 

  

OCHOB MHKPOSJIEKTPOHNKH, MHTerpasIbHbIx 

MUKPOCxeM H JIOTHYCCKUX YCTPOMCTB     9KCHepTHoe HaOsrOseHHe Ha pakTHYeCKHX U 
jlaOopaTOpHbIx 3aHATHAX, OL[eHKa TOKIAaOB 
wu coobmeHuit 
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PELIEH3UA 

Ha paOouylo nporpaMMy yyeOHOH AHCUMNIMHBEI 
«OTeKTpOHHaA TeCXHHKa»>>, 

paspaOoTaHHy!0 HpenoyaBatesem BEICWIeH KaTeropHH 
Maneesou V.B. 

PaOouax mporpaMMa yyeOHOM AMCIMNIMHbI «OQeKTpOHHad TeXHHKa» 
pa3paOoTaHa B COOTBeTCTBHH c tTpeOoBpaHuamu @DIOC CIIO xk O6a30Bor 
TIOQTOTOBKe BBINYCKHHKOB 10 ciemMatbHocTH 11.02.06 «TexHuueckaa 
SKCIIIyaTalMA TpaHCMOpTHOrTO pafMORIeKTpoHHOrO OOopyoBaHHA (0 Bam 
TpaHcnopta)» H IpHMepHOH NporpaMMoit AMCIMIMIHHBI. 

IIpH w3y4eHHH MCIMMNIMHbI «ONeKTpOHHad TeXHHKa)» CTYJCHTbI 

TOy4aroT 6a30Bble 3HaHHA JIA OCBOCHHA CIIelMaIbHbIX TMCIUMMIMH, POPMUPyIOT 

TexHHyeckoe MbIlWIeHHe. CofepxkaHve y4eOHOrO MaTepuasia pelleH3Hpyemoii 

paSouel MporpaMMBbI onmMpaeTcaA Ha COBPpeMeHHbIe JOCTHXKEHHA HayKH B OOsAaCTH 

9IEKTPOHHOM TeXHHKH. 
Pacnpeyenenue oObeMa YacoB MO BHaM ydeOHOH paOoThI COOTBeETCTBYeT 

yueOHOMy IlaHy clelManbHocTu. CofzepxkaHve yueOHO JHMCIHIIMHbI TpPaMOTHO 
pa30uTO No BuaM 3aHATHH U yueOHBIM NMopy4eHHaM. 

KOHTPOJIbHBI€ MepONpvATHA paccpeOTOYeHbI B TeYeHHe CeMeCcTpa, 
CTHMYJIMpyaA CTYJCHTOB K peryjIApHOH paOoTe Ha MpOTMKeHHH BCero NMepHora 
o6yyeHua. Pe3yibTaTbI OCBOCHHA TIporpaMMbI olpeyeAoTca WpHoOpeTaeMbIMu 
BbIITYCKHHKOM KOMII€TCHIMAMH, T.e. efO CMOCOOHOCTbIO MIPHMeHATb 3HaHHA, 
yMeHHA HW JIMYHbIC KayeCTBa B COOTBETCTBHM Cc 3aa4aMuW MmpodeccnoualbHou 
Jje@ATeIbBHOCTH. 

B mporpammMe yutTeHa cnelyu@uka yyeOHoro 3aBeqeHHA U OTparxKeHa 
lipakTH4eckasd HallpaBJIeHHOCTh Kypca. 

PekomeHyy1o [pecTaBleHHy!lO Ha pelleH3Hio padouylo mporpamMy 
yueOHOH JMCUMMIMHbI «“OeKTpOHHad TeXHHKa» JIA TylaHHpoBaHHa paOoThI B 
CpeyjHeM mpodeccHoHasIbHOM y4eOHOM 3aBeeHHH. 

Hayanbuux Muyypunckoro 

PerwoHanbHoro WeHTpa 

CBA3H Ky3Heuos C.A.



PEUWEH3UA 

Ha paOouylo mporpamMMy yyeOuou AMCUMMJIAHBI 
«OJIEKTPOHHAA TEXHUKA», 

paspaOoTaHHyW MpenoyxaBatenem TaTXKT - dunuana PryIIC 
Maneeson U.B. 

PaOouaad WporpaMMa y4eOHOH AMCIMIMIMHbI «OeKTpOHHad TeXHUKa» pa3spadoTaHa B 

COOTBeETCTBHU c TpeOoBpanuamMH @OTOC CIIO xk Oa30B0% mMozToTOBKe BBINYCKHUKOB 10 

cnemmManbHoctu 11.02.06 «TexHuueckad 9KCIIyaTallMa TpaHCioOpTHoro payMooJIeKTpOHHOrO 

oOopyioBaHuA (110 BHaM TpaHcopta)» H IpHMepHol mporpaMMoli JMCIIWIMHbI, 13 ,aHHO 

@OLVOY «YueOHo-mMetToyu4eckuii IeHTp 10 OOpa30BaHUIO Ha 2%Kee3HOOPOXKHOM TpaHcopTe» B 

2011 royy. 

PaOouat mporpamMMa sABIAeTCA COCTaBHOM YacTbIO MpoOrpaMMbl MOTOTOBKH 

cilelMasIMcTOB cpeyHero 3BeHa (yamee IITICC3) no gaHHow cremManbHoctu. B macnopte 

paOoueli TIporpaMMBbI olpeyeseHoO MecTO JMCIMIMIMHbI B cTpyKType IIIICC3, qaHo onucanHue 

jorMyueckoH HW COyepxKaTesIbHO MeTOAMYeCKOH B3aHMOCBA3H C WpyruMu uyactamu IIIICC3, a 

eH OCBOeCHHA JMCIIMIJIMHbI COOTHeCeHBI Cc oOmmMMH wWeldMu ocBoeHua § [IIICC3. 

PacnpeyeneHue oObeMa 4acoB M0 BuyaM y4eOHO paOoTbI COOTBeTCTByeT y4eOHOMY IWIaHy 

CHeWMaIbHOCTH M OTpaxkaeT eHHCTBO BCeX HaXOJAIIMXCA BO B3aHMOeCHCTBHH CTOpPOH 

yueOuoro lporecca. 

CoyepxkaHue yueOHoro MaTepHasia pelleH3upyeMoli paOoueli MporpaMMBbI OlMpaeTca Ha 

COBPeMeHHble JOCTHKeHHA HayKH WM TeXHHKU B OOJIacTH deKTpocBa3H. YueOubI MatTepuall 

pa30uUT Ha JIOrH4eCKH 3aBepIIeHHble THaKTHYeCcKHe eJMHUIIbI - MOJLYJIM, Ka%K{bIM U3 KOTOPBIX 

COJepxKUT IICMCHTbI KOHTPOJIA MW CaMOKOHTpoaA 3HaHHi. CoyepxKaHHe MOjlyei u 

pacnpeyeneHue y4eOHoro MaTepvatia M10 BHaM 3aHATHH WM ypOBHIO OCBOeCHHA CU4HTaIO 

ONTHMaJIbHbIM. B mporpamMe yuTeHa cremwuduka yueOHoro 3aBeyeHHA HM OTpaxkeHa 

lpakTu4ecKkad HallpaByIeHHOCTb Kypca. Pabouad mporpaMMa OpHeHTHpoBaHa Ha pe3yJIbTaTbI 

oOy4eHHA, BbIPAxKeHHbIe B (POpMe KOMIIeTeHIHH. 

Crpyktypa u odopmiieHne pabouelt mporpaMMbI COOTBeTCTByeT TpeOOBaHHAM. 
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